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图1.

 

ADM1184

0.8%精度四通道电压监控器

特性

采用2.7 V至5.5 V电源通过VCC引脚供电

通过精度为0.8%的比较器监控4个电源

4个输入通过可编程，利用外部电阻分压器监控不同的电 

 压电平

3路开漏使能输出(OUT1、OUT2和OUT3) 

开漏电源正常指示输出(PWRGD)

190 ms的内部延迟后PWRGD置位引起190 ms的内部延迟

10引脚MSOP封装

应用

监控和报警功能 

电信 

微处理器系统 

个人计算机/服务器

概述

ADM1184是一款集成式4通道电压监控器件。其供电引脚

为VCC引脚，电源电压为2.7 V至5.5 V。

四个精密比较器监控着四个电压轨。每个比较器均有0.6 V
的基准电压，最差精度为0.8%。VIN1、VIN2、VIN3和
VIN4四个引脚的外部电阻网络设置被监控供电轨的跳变

点。

ADM1184有四个开漏输出。OUT1至OUT3用于使能电

源，PWRGD则是普通的电源正常输出。

OUT1至OUT3取决于相关的VINx输入(即VIN1、VIN2或
VIN3)。如果VINx监控的某个电源降至设定的阈值以下，

相关OUTx引脚及PWRGD会被禁用。

PWRGD是普通的电源正常输出，用于指示所有受监控电

源的状态。190 ms(典型值)内部延迟后PWRGD输出置位。

如果VIN1、VIN2、VIN3或VIN4降至设定的阈值下，

PWRGD会立即解除置位。

ADM1184采用10引脚超小型封装(MSOP)。

ADI中文版数据手册是英文版数据手册的译文，敬请谅解翻译中可能存在的语言组织或翻译错误，ADI不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。如需确认任何词语的准确性，请参考ADI提供

的最新英文版数据手册。



 

Rev. 0 | Page 2 of 12 

目录

 

 

ADM1184

特性.................................................................................................... 1
应用.................................................................................................... 1
功能框图 ........................................................................................... 1
概述.................................................................................................... 1
修订历史 ........................................................................................... 2
规格.................................................................................................... 3
绝对最大额定值.............................................................................. 4
 热阻 .............................................................................................. 4
 ESD警告....................................................................................... 4

引脚配置和功能描述 ..................................................................... 5
典型工作特性 .................................................................................. 6
工作原理 ........................................................................................... 9
 输入配置...................................................................................... 9
 输出配置...................................................................................... 9
 电压监控和时序控制应用 ..................................................... 11
外形尺寸 ......................................................................................... 12
 订购指南.................................................................................... 12

修订历史

2008年2月—版本0:初始版



Rev. 0 | Page 3 of 12 

表1.
参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件

VCC引脚      
工作电压范围VCC 2.7 3.3 5.5 V  
电源电流IVCC  24 80 µA  

VIN1至VIN4 (VINx)引脚      
输入电流IVINLEAK −20  +20 nA VVINx = 0.7 V 
输入阈值VTH 0.5952 0.6000 0.6048 V   

OUT1至OUT3 (OUTx)， PWRGD引脚      
输出低电平VOUTL   0.4 V VCC = 2.7 V, ISINK = 2 mA 
   0.4 V VCC = 1 V, ISINK = 100 µA 
漏电流IALERT −1  +1 µA  
保证有效输出的VCC 1   V 所有输出均保证为低电压，或提供从VCC = 1 V

开始的有效输出电平

时序延迟     参见图18和图19中的时序图。

VIN1至OUT1、VIN2至OUT2、VIN3至
     OUT3低电平到高电平传播延迟

     
 30  µs VCC = 3.3 V  

所有输入的高电平到低电平传播延迟，  30  µs VCC = 3.3 V 
所有输入的高电平至PWRGD上升延迟 100 190 280 ms VCC = 3.3 V 

 

ADM1184

技术规格
VCC = 2.7 V至5.5 V，TA = −40°C至+85°C。
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表2.
参数 额定值

VCC引脚 -0.3 V至+6 V 
VINx引脚 -0.3 V至+6 V 
OUTx，PWRGD引脚 -0.3 V至+6 V 
存储温度范围 −65°C至+125°C 
工作温度范围 -40°C至+85°C
引脚焊接(10秒)温度 300°C 
结温 150°C 

 

表3. 热阻

封装类型 θJA 单位

10引脚MSOP封装 137.5 °C/W 
 

 

 

绝对最大额定值
除非另有说明，TA = 25°C。

ADM1184

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损

坏。这只是额定应力值，不表示在这些条件下或者在任何

其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，器件

能够正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响

器件的可靠性。

热阻

θJA针对最差条件，即器件焊接在电路板上实现表贴封装。

ESD警告

 

ESD(静电放电)敏感器件。  
带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。

尽管本产品具有专利或专有保护电路，但在遇到高

能量ESD时，器件可能会损坏。因此，应当采取适当

的ESD防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。  
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引脚配置和功能描述
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图2. 引脚配置

表4. 引脚功能描述

引脚编 引脚名称 描述

1 GND 芯片接地引脚。

2 VIN1 比较器1的同相输入。该引脚电压为相对于0.6 V基准电压的值。可通过电阻分压器监控电压轨。

3 VIN2 比较器2的同相输入。该引脚电压为相对于0.6 V基准电压的值。可通过电阻分压器监控电压轨。

4 VIN3 比较器3的同相输入。该引脚电压为相对于0.6 V基准电压的值。可通过电阻分压器监控电压轨。

5 VIN4 比较器4的同相输入。该引脚电压为相对于0.6 V基准电压的值。可通过电阻分压器监控电压轨。

6 PWRGD 高电平有效，开漏输出。每个VINx输入上的电压超过0.6 V时，PWRGD会在190 ms延迟后置位。PWRGD置
位后，如果VIN1、VIN2、VIN3或VIN4监控的电压降至0.6 V以下，PWRGD输出会立即解除置位。

7 OUT3 高电平有效，开漏输出。VIN3上的电压超过0.6 V时，OUT3会置位。OUT3会保持置位，直到VIN3监控的电
压降至0.6 V以下，然后会被拉低。

8 OUT2 高电平有效，开漏输出。VIN2上的电压超过0.6 V时，OUT2会置位。OUT2会保持置位，直到VIN2监控的电
压降至0.6 V以下，然后会被拉低。

9 OUT1 高电平有效，开漏输出。VIN1上的电压超过0.6 V时，OUT1会置位。OUT1会保持置位，直到VIN1监控的电
压降至0.6 V以下，然后会被拉低。

10 VCC 正电源输入引脚。工作电源电压范围为2.7 V至5.5 V。

ADM1184
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图3. 电源电流与电源电压的关系
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图4. 电源电流与温度的关系
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图5. 所有输入的高电平至PWRGD上升延迟与温度的关系

 
图6. 所有输入的高电平至PWRGD上升延迟与电源电压的关系

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
–40 908002 03 04 05 06 070 1003– 02– 01–

R
IS

IN
G

 D
E

L
A

Y
 (

µ
s)

TEMPERATURE (°C)

VCC = 3.3V, 100mV OVERDRIVE

07
35

2-
00

7

 
图7. VIN1/VIN2/VIN3至OUT1/OUT2/OUT3上升延迟与温度的关系
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图8. VIN1/VIN2/VIN3至OUT1/OUT2/OUT3上升延迟与电源电压的关系

ADM1184
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图9. VINx至输出下降延迟与电源电压的关系
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图10. VINx至输出下降延迟与温度的关系
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图11. VINx跳变阈值与温度的关系
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图12. 跳变阈值最长瞬变持续时间与输入过驱恢复的关系
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图13. 传播延迟与输入过驱的关系
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图14. 输出低电压与输出吸电流的关系

ADM1184



Rev. 0 | Page 8 of 12 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1.0 0.3 5.3 0.4 5.4 0.5 5.52.55.1 0.2

O
U

T
P

U
T

 L
O

W
 V

O
L

T
A

G
E

 (
m

V
)

SUPPLY VOLTAGE (V)

1mA SINK

100µA SINK

07
35

2-
01

5

 
图15. 输出低电压与电源电压的关系
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图16. 典型应用电路
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图17. 设置欠压阈值

表5. 功能真值表

VIN1 VIN2 VIN3 VIN4 OUT1 OUT2 OUT3 PWRGD 
01 0 0 0 低电平 低电平 低电平 低电平 

0 0 0 12 低电平 低电平 低电平 低电平 

0 0 1 0 低电平 低电平 高电平 低电平 

0 0 1 1 低电平 低电平 高电平 低电平 

0 1 0 0 低电平 高电平 低电平 低电平 

0 1 0 1 低电平 高电平 低电平 低电平 

0 1 1 0 低电平 高电平 高电平 低电平 

0 1 1 1 低电平 高电平 高电平 低电平 

1 0 0 0 高电平 低电平 低电平 低电平 

1 0 0 1 高电平 低电平 低电平 低电平 

1 0 1 0 高电平 低电平 高电平 低电平 

1 0 1 1 高电平 低电平 高电平 低电平 

1 1 0 0 高电平 高电平 低电平 低电平 

1 1 0 1 高电平 高电平 低电平 低电平 

1 1 1 0 高电平 高电平 高电平 低电平 

1 1 1 1 高电平 高电平 高电平 高电平
 

1 <VTH = 0. 
2 >VTH = 1. 

 

ADM1184

工作原理
ADM1184是一款集成式4通道电压监控器件。其供电引脚

为VCC引脚，电源电压为2.7 V至5.5 V。

输入配置

四个精密比较器监控着四个电压轨。每个比较器均有0.6 V
的基准电压，最差精度为0.8%。VIN1、VIN2、VIN3和
VIN4四个引脚的外部电阻网络设置受监控供电轨的跳变

点。

通常情况下，四个可调输入(即VIN1、VIN2、VIN3和
VIN4)的阈值电压均为0.6 V。若要监控0.6 V以上的电压，

需将一个电阻分压器网络连接至电路，如图17所示。

本例中，VIN1引脚监控3.3 V电源。外部电阻分压器可调低

电压，以便在VIN1引脚进行监控。电阻比经过适当选

择，使得主电压升至理想启动电平(低于3.3 V电平标称值)

时，VIN1电压为0.6 V。R1为4.6 kΩ，R2为1.2 kΩ，因此，

2.9 V的电平相当于第一个比较器的同相输入电压为0.6 V(参

见图17)。

输出配置

ADM1184有四个开漏高电平有效输出。这些输出中，

OUT1至OUT3用于使能电源，PWRGD则是普通的电源正

常输出。

OUT1至OUT3取决于其相关的输入(即VIN1、VIN2或
VIN3)。VINx输入上的电压达到0.6 V之前，如果ADM1184
的VCC引脚电压为1 V，相应的输出会切换至地。VINx检测

到0.6 V时，OUTx会在30 μs(典型值)延迟后置位。

四个受监控电源均超过0.6 V时，系统电源良好信号(PWRGD)
就会置位。190 ms(典型值)的内部延迟后PWRGD输出置位

会在。PWRGD置位后，如果四个监控电源中任何一个降

至设定阈值以下，相应的OUTx输出和PWRGD输出就会

解除置位。如果仅有VIN4监控的电源降至设定阈值以

下，则只有PWRGD输出会解除置位。

表5为ADM1184功能真值表。注意，表5描述的功能性操

作同时适用于PWRGD置位前后的操作。

图18和图19显示ADM1184特性波形。
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图18. 上电波形
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图19.对VIN1、VIN2、VIN3或VIN4上临时低突波反应的波形

 

ADM1184
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电压监控和时序控制应用
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图20. 电压监控与时序控制应用图

 

 

ADM1184

图20所示的应用中，ADM1184监控四个独立电压轨，当

所有电源都上电且稳定后，它会依次打开三个调节器，然

后产生一个电源良好信号，从而打开控制器。

本例中主电源为3.3 V，通过VCC引脚为器件上电。VIN1引脚

监控3.3 V主电源。在该示例应用中，OUT1连接至调节器的

使能引脚。在VIN1上的电压达到0.6 V之前，该输出切换至

地，禁用调节器1。

主系统电压达到2.9 V时，VIN1检测到0.6 V。这会引起OUT1
置位，驱动调节器1的使能引脚至高电平，从而产生输

出。

该调节器的2.5 V输出开始上升，并由输入引脚VIN2检测。当

VIN2检测到2.5 V电压轨上升至其电压阈值点以上时，就会将

OUT2置位，从而导通调节器2。其它输入和输出引脚也采

用同样方案。通过输出引脚OUTx导通的每一电压轨都通

过输出引脚VIN(x + 1)监控。

当四个监控电源均超过其设定的阈值电平时，PWRGD会

在190 ms(典型值)延迟后置位。



Rev. 0 | Page 12 of 12 

外形尺寸
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图21. 10引脚超小型封装[MSOP]

(RM-10)
图示尺寸单位：mm

 

订购指南
型号 温度范围 封装描述 封装选项 标识

ADM1184ARMZ1 -40°C至+85°C 10引脚超小型封装[MSOP] RM-10 MB0 
ADM1184ARMZ-REEL71 -40°C至+85°C 10引脚超小型封装[MSOP] RM-10 MB0 
 
1 Z = 符合RoHS标准的器件。
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